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图S1为石墨炔旋涂2次，沟道长为30 μm，宽为2000 μm的ZnO探测器的I–V曲线。在10 V偏压下，器

件光电流为0.11 mA,暗电流为0.03 μA。 
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图S1  沟道宽30 μm，长2000 μm的ZnO探测器的I–V曲线 

Fig. S1  I–V curves of the ZnO photodetectors, channel length is 30 μm and width is 2000 μm. 


